


6 Introduction

Néanmoins, les résultats issus de l’utilisation des modèles et du logiciel de simulation
ne prétendent pas concurrencer, en termes de rigueur de représentation de la réalité,
ceux obtenus dans l’industrie et les laboratoires de recherche.

Le chapitre 1 réalise la synthèse des connaissances et outils prérequis pour la lecture
de l’ouvrage : théorèmes de l’électricité, termes, conventions électriques et modélisa-
tion ainsi qu’outils mathématiques.

Le chapitre 2 décrit plusieurs circuits basés sur des transistors bipolaires et à effet
de champ et réalisant diverses fonctions analogiques.

Le chapitre 3 est une introduction à l’analyse de circuits à capacités commutées
utilisés pour des applications analogiques.

Le chapitre 4 propose la description de résistances commandables à base de tran-
sistors CMOS.

Le chapitre 5 met en valeur des convertisseurs analogiques basés sur des amplifica-
teurs opérationnels.

Le chapitre 6 présente une série de plusieurs circuits d’imitation de dipôles que la
littérature internationale nomme immittance circuits. À l’aide d’amplificateurs opéra-
tionnels (AOP ou OTA), il est en effet possible de réaliser des capacités et inductances
synthétiques, et plus généralement de générer des multiplieurs d’impédances.

Le chapitre 7 étudie des sources et miroirs de courant basés sur des transistors
bipolaires et des amplificateurs opérationnels.

Le chapitre 8 introduit l’analyse de circuits générant une référence bandgap.
Le chapitre 9 aborde les attracteurs étranges, qui sont un type particulier d’oscil-

lateurs chaotiques.
Enfin, le chapitre 10 met en avant certaines briques de base utilisées dans le domaine

des circuits radiofréquences.
La rédaction de cet ouvrage s’achevant, je tiens à remercier tout particulièrement

David BUFFETEAU (docteur de l’Université Grenoble-Alpes) pour sa spontanéité et
son enthousiasme à prodiguer ses conseils à la mise en page. J’adresse également mes
remerciements à Gauthier TANT (docteur de l’Université Grenoble-Alpes), Chris-
tophe VIALLON (maître de conférences HDR de l’Université de Toulouse) et Julien
GRENIER (électronicien touche-à-tout) pour leurs relectures précises ou leurs conseils
avisés grâce auxquels l’édition du livre s’est trouvée facilitée.
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